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INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

uprzejmie zawiadamiaja, ze

20 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00

w siedzibie Instytutu, Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46 bud. VI, pokdj 120 (I pigtro) odbedzie si¢

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ,
ktorej autorem jest

mgr Marta Sobanska

Tytut rozprawy: ,, WZrost i wlasciwosci nanodrutéw azotku galu
otrzymywanych metoda MBE z plazmowym Zrodlem azotu”

Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Zytkiewicz - Instytut Fizyki PAN

Recenzenci: Dr hab. Kazimierz Reginski - Instytut Technologii Elektronowe;j

Prof. dr hab. inz. Wojciech Sadowski - Politechnika Gdanska
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Prof, dr hab. inz. Anna Piotrowska
Prof. dr hab. Jacek Kossut -

Z rozprawa mozna zapoznac si¢ w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami takze na stronie:
http://www.rada-naukowa.ite.waw.pl/przewody-doktorskie.html
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